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Управление спиновой динамикой в различных системах потенциально может найти применение в различных областях физики, начиная с магнитной записи и передачи информации, и заканчивая квантовыми вычислениями. Самый распространенный способ возбуждения динамики – использование обратного эффекта Фарадея (ОЭФ), который является нетермическим и не требует сильного поглощения энергии в материале. Посредством ОЭФ в материале индуцируется намагниченность при его облучении циркулярно-поляризованным светом. ОЭФ при этом равен нулю при падении линейно-поляризованного света [1]. В обычных материалах ОЭФ однородный по всему объему засвечиваемой лазером области. Поэтому при помощи ОЭФ в гладких пленках возможно возбуждение только объемных спиновых волн (0-го порядка). Для возбуждения волн более высокого порядка необходимо неоднородное распределение электромагнитного поля в среде. Чаще всего этого добиваются посредством использования наноструктурированных сред [2]. 
В настоящей работе предлагается другой способ возбуждения спиновых волн более высоких порядков, основанный на использовании преобразования поляризации света при прохождении оптически анизотропных сред. Преобразование поляризации внутри анизотропного кристалла ведет к пространственно-неоднородному распределению намагниченности, индуцированной с помощью ОЭФ. В данной работе в качестве исследуемого материала был выбран ортоферрит иттрия (YFeO3), который обладает двуосной анизотропией. Как видно на Рис. 1, векторное произведение напряженности электрического поля падающего света на его комплексно-сопряженное, которое пропорционально индуцируемой в ОЭФ намагниченности, осциллирует по мере прохождения в кристалле. Данное явление позволит добиться возбуждения спиновых волн высоких порядков в гладких пленках при помощи циркулярно-поляризованных фемтосекундных лазерных импульсов.
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	Рис. 1. Зависимость векторного произведения напряженности электрического поля падающего света на его комплексно-сопряженное от расстояния, пройденного в кристалле
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